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摘要(译)

本发明涉及OLED显示技术领域，尤其涉及一种应用于AMOLED器件的
显示器件结构及其制作方法;本发明的技术方案主要是在感应区域即成像
传感器区域内的PLN层与像素设计层之间形成驱动电极，并在像素设计
层顶部上方设置绝缘层和感应电极;由此驱动电极，绝缘层和感应电极形
成嵌入式传感器，因此本发明的技术方案可以有效地解决对准难度，
Mura和复杂的集成引线的技术问题，并减小屏幕的厚度以及终端产品的
结构设计难度。
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